TUBES A CARACTERISTIQUES EUROPEENNES (suite)
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! o9 ind. env. Caractéristiques $g,=0,! & il
E441 Bigrille Ql 4 0.9 it 100 1,7 0 o () ik Ly - P8 2 - i il L
Ed42 Tétrode b o ol Rk Amplificateur H.F. 200 T R o 100 | 0.6 i it 09 | 700 |o8Ma| .— b e — | 0008
E442S Tétrode o3 "‘4‘" i Amplificateur H.F. 200 4 2 piLi 60 0,5 = L 1 400 | 0,4MQ — -1 = = 0,02
| Penthode dir. env. : 3,1
E443H Pl sl o2 P i ! tube classe A 250 36 -15 350 250 6,8 2 - 2,8 120 | 42.000 | 7.000 | o o) 97 9 1L
I tube classe A 400 | 30 | 40 | 1aso| 200 | 52 | — = 1.9 — | 4000 | 1400 |, 54 0| 20
Penthode o2 dir. env. 1 lor= 12 '
E443N de puissance 4 % 92 ; <
pi ’ 2 tubes classe AB 40 | TREP . e g0 2x47 | _ iy ! i = | 16000}, M0l s
amax lg2max tot=4,
=2x28 =2x 10
R Bl ind. | env. ‘ 035 | 2,3 33 =|71.000 | 2,5Ma | 0,3M2
E444 Diode-tétrode ul % ,’:‘,’ Amplificateur B.F. 200 09 273 = yre = - o smgx 500 iz | oMo = - — | 0,003
ind. env. Caractéristiques
| E444S - Diode-triode o7 b H iy 200 6 3,5 - - - e o, 2 30 | 15000 -— it e p i
ind. env. - 0,3
| E445 | Tétrode-sélectode i ™ |Amplificateur HF. et MF.| 200 | oG | — | 100 | o8 - - | ogos | 30 | e - — | = |o00
’ E446 Penthode H.F. o4 | " | TV | Amplificateur H.F. 200 3 2 - 100 | 1, - — | 23 | 5000 |22Ma| - - - | = [<0.006
| E447 | Penthode HE.sélectode| 04 | ' | ™ |Amplificateur H.F.etMF.| 200 | o8 | % | — | 100 | 19 | — = | 2| 2300 { el - - — | <0006
E A ind. 7 = i = -
1 E448 Hexode Cl '"4 er;v Changeur de fréquence 200 3 -1,5 —_ 120 lgs”'s - -4 <gf58 - >Mlns —_ —_ :;’:’/eﬁ. - %9_61"5
\ ind. env. -1,5 -1,5 1,5 0,45Ma X
“ E449 Hexode Cl 4 1 Amplificateur H.F. et M.F.| 200 3 8 - 80 - ) 80 <0,002 —_ ~ 50MQ - - &= - <0,002
| 7 S j 16
‘ 2 tubes Classe B 300 h:qx 0 Loy - e i = ik I — | 6.000 | diot= -
‘ i . 8,4
1 Tétrode dir. env. =2x48 ¥
| E451 de puissance oio 4 5 Tag= § g
i‘ g 2 tubes classe B 400 7ix8,5 0 i e N Sl jeed b b ol 6.000 dto"'—’- i
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3 Tétrode H.F. 03 ind: L Amplificateur H.F. 200 3 2 L 100 0,7 = = 2 900 |0,45Ma| — - - - | <0,003
E452T 4 :
Penthode ind. env. . 2,8
E453 b el o5 i it 1 tube classe A 250 24 -15 o 250 7 o = 2,5 175 | 70.000 | 15.000 | 4 7 o 8 6 12
IR i ind. : 3 o, 2 35
E455 |Tétrode H.F. sélectode| O3 | ' v | Amplificateur HF. etMF.| 200 | o% | o i 100 | 08 i A e (R - = — | <o0,003
Penthode ind. env. - 4,1
E463 b i B2 pi 13 I tube classe A 250 36 2 & 250 32 b B 2,7 | 100 |37.000 | 8.000 |, o 123 9 1
* E499 Triode ol ° "}f' AN Amplificateur B.F. 200 1 -1,5 — - L = S 22 99 | 45000 | — - = o 3
I tube classe A 800 | 40 -80 L i it A A 2 — | 3500 | 11000 |, ' | s8
diot=5
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o gt 2 tubes classe AB goo | 2%30 | g 10.000 duzj— 55
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E707 de puissance Wi 7.2 I ={;<°§‘2 | 1,3 32
la,= 24
2 tubes classe AB go [2x40 | _ | 1000 | - it . juf Ll o — | 12000 | diot= | 6!
Amax 1,3
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